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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan đề tài: “Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất quang 

xúc tác của hệ vật liệu graphitic carbon nitride” là công trình nghiên cứu của tôi. 

Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực, không trùng lặp 

với các đề tài khác và chưa từng được ai công bố ở bất cứ tài liệu nào. Tôi xin chịu 

hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan trên của mình. 

 

Thái Nguyên, tháng 11 năm 2019 

Tác giả 

 

 

 

Đặng Nguyên Giáp 
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LỜI CẢM ƠN 

Lời đầu tiên, em xin được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới cô TS. Phạm 

Hoài Linh, Viện Khoa học Vật Liệu - Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam. Trong suốt 

quá trình làm thực nghiệm và hoàn thiện đề tài, cô luôn hướng dẫn, giúp đỡ tận tình, 

động viên và khích lệ để em hoàn thành luận văn này. 

Em xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng luôn tạo điều 

kiện, giúp đỡ, hướng dẫn em trong quá trình nghiên cứu, thực nghiệm luận văn. 

Em xin cảm ơn các thầy cô và các anh chị thuộc phòng Vật lí vật liệu Từ và Siêu 

dẫn - Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trung 

tâm Khoa học và Công nghệ Nano trường đại học Sư phạm Hà Nội, đã tạo điều kiện làm 

thực nghiệm và truyền đạt cho em những kiến thức khoa học vô cùng quý báu trong quá 

trình làm luận văn.  

Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới gia đình - những người luôn 

động viên, giúp đỡ, chia sẻ mọi khó khăn với tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu 

hoàn thành luận văn. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Thái Nguyên, tháng 11 năm 2019 

Tác giả 

 

 

 

Đặng Nguyên Giáp 
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